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Az ismertetett megold4s gyorsitja az érzékeld erdsits atbillenését,
ugyanakkor érzéketlen a technoldgiai paraméterek szérisara.

1. Bevezetés

A dinamikus RAM-okban kapuzott flip-flopokat alkal-
maznak érzékeld ergsit6ként (1. abra). A kiolvasas
els§ fazisaban a flip-flopot @, és P, segitségével ki-
kapcesoljik és a bit-vonalakat (ezeket az dbran a Cp
kapacitasok reprezentaljik) egyforma potencidlra hoz-
zik, az 4bran nem szerepld aramkor segitségével.
A mdsodik fazisban @, segitségével a bit-vonalakra
kapcsoljak a kivélasztott cellat és a logikai 1 értékhez
tartozd fesziiltség felére feltsltott segédcellat. A flip-
flop bemenetei kozott du fesziiltség 1ép fel. A harmadik
fazisban @, segitségével bekapcsoljak a keresztbe-
csatolt tranzisztorpart, du novekedni kezd. Amikor
Au megfelelGen nagy értéket ért el, a terheld tranzisz-
torok bekapcsoldsival fejezik be az érzékelést.

Au novekedésének sebessége a kezdeti érték recip-
rokaval ardnyos. Gyors atbillenéshez tehat nagy Au-ra
van sziikség; ezért érdemes a differencidlis vezérls-
fesziiltséget el6zetesen felerdsiteni. Célszeril az el6-
ergsitdt offset-kompenzéltan kialakitani, hogy minél
kisebb legyen a még feldolgozhaté minimalis jel.

Heller et al. [1]-ben leirnak egy moddszert, amelyben a
bit-vonalak és a flip-flop kozotti csatold tranzisztoro-
kat hasznaljak fel elGerdsit6ként. A mddszer nagyon
egyszer(i és a csatold tranzisztorok kiiszobfesziiltség-
kiilonbségébsl sem jon létre hiba, tehat offset-kom-
penzildssal is el van litva az dramkdr. Hatranya az,
hogy a nagy kapacitdsu bit vonalakat kell a csatol6
tranzisztoroknak feltolteniiik mindaddig, mig le nem
zarddnak, ami viszonylag lassi folyamat. A madsik
hatrany az, hogy a helyes miik6déshez sziikséges, hogy
a csatold tranzisztorok az elGerdsités fazisiban elzard-
d4sos tartomanyban maradjanak, ehhez pedig korla-

Tl
2
¢ : s
Ky e Ky
L 1T X I 1
T I . I T
‘ Ca CB CB ,‘ Cg
segédcella o 9, cella

1. dbra. Az érzékeld erdsitSk elvi felépitése

Beérkezett: 1985. X1. 6. {/\)

238

NEMES MIHALY dsztondijasi stdtus utdn tandr-
segédként dolgozik tovdbb
a HEI Aramkdérék Osztdlydn.
Ipari gyakorlatdt a MEVr-nél

toltétte 1982-ben.

A BME Villamosmérniki
Kar Hiraddstechnika Szakdn
1974-ben végzett. Kétéves

tozni kell ennek a fazisnak a hosszat, tehat az drajelek
kozotti késleltetés bedllitisa ezen a ponton kritikus.

Az aldbbiakban ismertetiink egy mdsik offsetkom-
penzilassal ellatott elGerdsité-elrendezést, amelynek
elénye a fentivel szemben, hogy révidebb elStoltési
és elBerdsitési periddust tesz lehet6vé és az Orajelek
elGallitdsanal nincs kétirdnyd megkétés; hatranya a
nagyobb fogyasztas.

I1. Az elGerGsité felépitése

Az dramkor a 2. dbrdn lathatd. A jobb attekinthetGség
érdekében csak az egyik felét rajzoltuk fel, 1évén az
dramkor szimmetrikus.

a) Elotoltési fazis. A flip-flopot kikapcsoljuk, a
T,—T, invertert T, segitségével visszacsatoljuk, ezért a
bemeneti és kimeneti fesziiltsége beall a logikai kii-
szObszintre. Ebben a fazisban T, és Ty vezet, T; sza-
kadt, tehat Cg és C erre a logikai szintre t6ltddik fel.
(Természetesen a masik bit-vonal és C kapacitas a
masik inverter logikai kiiszobszintjére tolt6dik fel.)
Az elstoltés gyorsithatd, ha egy nagy dramu inverter-
rel (oszloponként eggyel) elGszor beillitjuk a bit-vona-
lak fesziiltségét, aztin az elGerdsitdvel csak korrigdlni
kell a kiiszobfesziiltségek kiilonbségébsl ad6dd hibat.
Ugyanez a megoldas az [1]-ben kozolt dramkornél
nem alkalmazhatd, mert ott az el8erdsit6 tranzisztor
csak egy iranyt dramot tud szolgaltatni.

b) Brzékelési fazis. P4 segitségével elszakitjuk Ts-at,
majd a tarold- és a segédcellat a bitvonalakra kapcesol-
juk. A fesziiltségvaltozas felerdsitve jut a C atmeneti
tarolo-kapacitasra. Az erdsités gyorsabban zajlik le,
mint [1] megolddsanal, mert az er@sitést végzd tran-
zisztor a karakterisztikdjanak nem a konyokpontjaba,
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hanem egy meredekebb szakaszira van beallitva.
Ezutdn &,-el levilasztjuk a bitvonalakat a flip-flop
bemenetérdl, P,-el pedig az elSerlsité kimenetét
C-r8l. @;-el rikapcsoljuk C-t a flip-flop masik beme-
netére.

Ha C-t éppen a flip-flop bemend kapacitdsaval
egyenl$ nagysaghra készitjiik el, akkor a két inverter
kiiszobfesziiltségének kiilonbsége nem hoz létre diffe-
rencidlis vezérlg jelet.

Jelsljilk Auy-€l és Au,-vél a bitvonalak fesziiltség-
valtozasat, wu,-el és wu,-vel az inverterek logikai
kiiszobfesziiltségét, — A -el és — A,-vel az erdsitésii-
ket; ezekkel a flip-flop u, differencidlis vezérl§ fesziilt-
sége kifejezhetd:

Uy =
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c) Atbillenési fazis. Ez ugyantigy zajlik le, mint az
elfer8sit6t nem tartalmazd ergsit6knél.

Jons

Természetesen az elBerdsitét kikapcesolhatéan kell
kiképezni a fogyasztas cstkkentése céljabol, ezt a 2.
abran csak az attekinthetGség érdekében nem tiin-
tettiik fel.

ITI. A geometriai pontatlansdgokra valo
érzékenység

A geometriai méretek kiilonbsége A, és A, kiilénbségét
okozza. Ha Au, és Au, elSjele egyforma, akkor az
ergsitések kiilonbsége a hasznos jelet csokkentheti,
sz€ls§ esetben ellenkez§ elGjeliire is valtoztathatja.
(1)-b3l konnyen meghatdrozhaté a hibids miiksdés
hatarhelyzetének u,=0-nak a feltétele:

Aug _ A,—1 Ay A4
Au2 B Al_l Anévl_ 1 Anévl )

Lathato, hogy ez az elrendezés nem alkalmas olyan,
altalanos céli komparitor megvaldsitisira, amely a
differencidlis jelhez képest nagy kézés modusi jelet
kap. Szerencsére a dinamikus RAM-nil a legrosszabb
esetben is, (amikor egyforma elGjelli Adw, és Au,)
Auy/Au,=0,5, azaz hibas miikodés csak akkor lépne
fel, ha A,=24,+1 lenne. Tehdt ez az elrendezés nem
érzékeny a geometriai méret-pontatlansagokra.
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